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Transistor als Verstärker 

( Teil  1 ) 
 

1.)  Kennzeichnung von Spannungen und Strömen am Bipolartransistor 
 (Wechselstrom-Ersatzschaltbild) 

 

2.)  Vierpolparameter  (dynamische Kenndaten)  und  Vierpolgleichungen 
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Kurzschluss-Eingangswiderstand 
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Leerlauf-Spannungsrückwirkung 
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Kurzschluss-Stromverstärkung 
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Leerlauf-Ausgangsleitwert 

    

 Eingangsgleichung: u h i h u1 11 1 12 2      
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 Ausgangsgleichung: i h i h u2 21 1 22 2      
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3.)  Verstärker-Kenngrössen 

 

 Kenngrösse Definition Berechnung 
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4.)  Näherungsweise Berechnung der Verstärker-Kenngrössen 

 

 Kenngrösse Emitterschaltung 
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